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摘要(译)

公开了一种有机发光二极管（OLED）显示面板的像素结构及其制造方
法。像素结构包括像素区域，阳极导电层，像素单元和阴极导电层。像
素区域包括依次排列的子像素区域，被定义为子像素区域组的至少两个
相邻的子像素区域整体设置。阳极导电层分别设置在子像素区域中，并
且彼此分离。阴极导电层与阳极导电层电连接以控制像素单元。每个像
素单元包括子像素并且设置在像素区域中。每个子像素设置在一个子像
素区域中。子像素一体地形成并且在子像素区域组中具有相同的颜色。
像素单元包括空穴注入层，发光层和电子注入层。
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